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resistor for power applications".
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s feSenim
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Vynalez se tyka zplsobu vyroby
rezistoru ze slitiny médi a niklu pro
vykonové aplikace kompatibilniho s

meédénymi propojovacimi motivy.

Vynalezeny zplisob vyroby rezistoru
pro vykonové aplikace vyuziva
technologii tisku AerosolJet k
vyrobé rezistoru na keramickém
substratu, ¢imz  zjednoduSuje
vyrobni proces tim, Ze kombinuje
vypal rezistoru a vypal elektricky
vodivych motivi na keramickém
substratu pfi jediném vypalovacim
procesu za teplot od 650 °C do 960

°C ve stejné atmosfére.
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